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PV-Weltmarkt 2006
China
EU sonst 50 MWp; 4%
20 MWp; 1% Korea
Jepen 5 20 MWp; 1%
Portugal 330 MWp; 24% d
10 MWp; 1% N
Frankroich 40 MWp; 3%
10 MWp; 1
p: 1%
Griechenland 70 MWp; 5%
5 MWp; 0%
Schweiz
2MWp; 0% Gesamtmarkt:
Ralien 1.430 MWp
35 MWp; 2%
Spani Quelle: Abschitzung Solarbranche
50 MWp; 3% EPIA Market Workshop 22.12.05
L Daten: Deutschland: BSW
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absorbierendes Material
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Umwandlung von Lichtteilchen (Photonen)
in Ladungstragerpaare
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Diinnschichten .

"p"-dotiertes Silizium

“n"-dotiertes Silizium

a-SitH

[————=3

= Einfach-Solarzelle

Amorphes Silizium (a-Si)

Mikrokristallines Silizium (pc-Si)

Mischung (pc- und a-Si) =t Mehrfach-Solarzelle

CdTe- und CIS-Zellen s (Nicht hier
behandelt)

Reflexionslose
Oberflache

Leitfahigkeit < 10'° Sem™ (sehr schwach)
a-Si:H bedeutet ,mit H dotiertes amorphes Si*
Rolle von H: Die Leitfahigkeit drastisch
verringern (bis zu 10°'° S.cm™)

Durchsichtiges
leitfahiges Oxid
=-a-Si-Schichten

Kapsel = Rackkontakt
Ruckseite: Glassubstrat
Wirkungsgrad: 5 -7 %
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pc-Si+ a-Si © + Mehriibergang: Mehrere p-i-n-Schichten aufeinander
=~ Ziel: Die Bandliicke verringern

Die Zelle mit Mehrubergang besteht in aufeinander 1 Zellen mit Ei gang:
Glas —ef
Si0; —»!
0, PO
p-Schicht —* 1
i-Schicht —e a-SiH
n-Schicht __ 20 {
p-Schicht =5 36 H a-Si:Ge:H;
Schicht - oder yic-SitH
"0 “SAVAAAAA
Zn0 —
Ruckkontakt —*"
Wirkungsgrad: 6 — 7 %
pc-Si + a-Si « 2 Mischung von pc-Si und a-Si

p - Ziel: Die Bandliicke immer kleiner machen

(a) Mischung von pc-Si und a-Si.  (b) Polysilizium, im Vergleich
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s

Substrat
poly-Si
(b)

Wirkungsgrad: 8 - 10 %

ZnOAl
Zn0

Cdas

Cu(lnGa)Se;

Mo back
contact

Qlass
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(Na.Si. K. )
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Linse
- 85-90 % des
direkten Lichts

30 % Elektrische
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